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»UNA DISPOSICICN DE CIRCUITO=~
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Este invento se refiere a disposiciones de
cirouito que‘ ineluyen un emplificador de tramsistor, entre
el emisor ¥y la base del cual, estén inclufdoes por 1o menocs
un condensador y una inductancia conesctados en serie en la
indicada secuenciam, y tiene por objeto dieminmir la reaccidn

indeseada en el amplificador.
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Be ha encontrado, que en los amplificadores de
transimptor hay generalmente r‘eaocién molesta de la msalida del
emplificador sobre su entrada. De esta fvorm’a., las verieciones
en el oirocuito de salida, por ejemplo en la impedencia de se~
1lida del transistor, reaccionan sobre su circuito de entrada.
Bi, por ejemplo, el amplifficador de transistor va seguido por
un segundo amplifioasdor de transistor que tiene un fastor de
ganancia que eg oom:rolado por medio de una corriente de con-
trol, el cual control generalmente va asompafiado por veria-
oién;en le impedanclia de entrada del segurido emplificador, di-
cha variacién llega a manifestarse también en el circuito de
entyada del amplificador de transistor primersmente menoicne~
do, esomo resultado de la reaccién a que ee ha hecho referen-
cia. 8i, ademds, estdn inclufdos oircuitos sintonizedos en
los circuitos de entreda y salida del transistor, dicha remo-
cién océnduce & un acoplamiento indeseado entre los oirouitos
sintonizadoe; y esto frecuentemente produce uns indeseada a-
pimetria de las ocurvas de resonancia de _dichoa eircuitos. Ade-
més, las dispossiones de circuito sin reaccidén tales como los
cirouites de tubos de rayos catédicos, generslmente pueden ser
caloulados y estudiados mucho mée facilmente gue los amplifi-
cadores de transistor que ttenen reaccién.- " _

| Be ha msugerido anteriormente que, pera MuniQ
nuir la reaccidén de la salida del amplifiosdor sobre su entre~
da, la sefial que ha de ser amplificada debe ser introdusida
en opoaioi&n de fase en el circulto entre el oolector y el
emigor, y al sirouito entre el colector y le base del transis-

tor en una relacién sustancialmente igual e la relacién entre
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las resistensias del emisor y bape del trasistor. Sin em-
bargo, tal disposiocién de circuito no es particularmente
conveniente pare amplificar oscilaciones de alta frecuen-—
cia, ya que la capacidad parésita del colector del tran-
sistor, afecta entonces adversamente & la dieminucién en
reaccidn, y ademéds a altas frecuencies, el transistor pre-
feriblemente es operado en comexidén de base puesta a tierra,
anvcuyo caso se encuen;ra aun una mayor freouénoia limite
del factor de gananoia, _

El invento se caracteriza en que un voltaje esta-
blecido & travéds del cirocuito colector, es devuelto a tra-
vés de una resistencia proporcionada convenientemente, a
un punto entre las mencionades induoctancia y ocapacidad.

A fin de que el invento pueda ser llevado & efec-—

to faeilmente, seré shora descrito, a titulo de ejemplo,

. econ referencia & los dibujos que se acompafian, en los que:

la fig. 1 muestre una reslizacidn del invento.
 Ia fig. 2 muestra una verieante, y

Ia fig. 3 muestra otra variante de la fig. 1.

la fig. 4 es un disgrema de sustitucidédn de la fig.l.

Refiriéndonos ahora a la fig. 1, las oscilaciones de
sefial que han de ser amplificadas son alimentadas a travéds de
un traneistor 1 & un trensistor 2 con conexién de base puesta
a tierra. Se ha de entender, que esto significa que la base del
transistor 2 es comdn a sus circuitos de entreda y salida, ¥
de eata forms no debe estar conectado necesariamente a tierra
sin la interposicién de impedanbias {(ver por ejemplo la fig. 3).

El cirouito de entrada, que es el circuito entre el emisor y
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la basme del transistor &, incluye en la secuencia indicala
uns capacidad G en serie oon una inductanoia I, correspon=
diendo sustancialmente la frecuencia de resonancia del cir-

cuito serie L-C a la frecuencia de sefial. Este método de co~

nexién permite obtener un alto factor de ganancia del tren~

sistor &.
Para disminuir la reaccién indeseada, el volta~
je establecido & través del oircuito colector es suministrado
de mevo a través de una resistencia R & la unién entre la in-
duotancia I y la ocapacidad C. Como se mostrard con referencia
al diagrems de sustitucidn de la fig. &, la rescoidn, que se
puede gefialar como une fuente de voltaje V, la ocuel es activa
en el circuito de salida, es materislmente reducida con una
proporeidén conveniente de la resistencia R, ya que la fuente
de voltaje ¥V produce entonoces uns ocorriente en la inductancia
L que uﬁajanoialmente es despreciable.

En la fig, 4, rg indica la resistencia del emi-
sor, r, indiloa la resistencia del colector, r, ' indlca la
resistencia de la base pare sefiales de alte frecuencia, arse~
ber, mds altas que la frecuencia limite colector-base del tran-
eistor, y r,* ¢ 't indioca la resistencia para bajas frecuen-
oias de sefial, por ejemplo, méds bajas que dicha frecuencis 1lf-
mite del transistor. Como es bien econocido, el comportemiento '
de un transistor a altas frecuencias puede ser desorito supo~
niendo una capasided C, entre la unién de la resistencia r,* -
r,*" y el colector o del transistor: |

‘ A sefiales de mlta frecuencia, en las que la impe-

dancia del condensador C tiene un velor bajo con respeecto al
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8in embargo, ei la resistencia R estd conectada tal

de le resistensie r,, la resistencie r,, ha creado a tre-

vés de 61l un voltaje que va adelantado en fase sustancial-
mente en 90f con respecto al voltaeje V. Este voltaje pro-
ducird una corriente egquivalente a travéds de la inductencia

L en eusencla de la resistencia R, ya que el circuito IC es-
+4 en resonancia~serie para la frecuencia de sefial. Ahora la
inductancia I recibe a través de la resistencia R, una segunda
corriente que estf retrasada en 902 con respeoto al voltaje V,
la cusl ademés, tiene una amplitud iguel a la de la corriente
primeramente menoiox_zada con una conveniente proporcién de la
resistencia R y de esta forme compensa dicha eorriente. Si

la resistencia R estd dispuesta entre el coleoctor ¢ y la unién
entre L y C, ha de tener aproximedemente el valor R = p .
como se ve en la fig., 1, 4 y fig. &, se le debe dar un veler
que es méds pequefio o méds alto megin la relacién de traneforme-

cidén de un autotransformador de salida 5.

En las antedichas consideraciones, no se ha consi |

derado la influencia de la capacided pardsita 6 pa.ra.lela e la re-
sistencia R (ver fig. 2;) y la de la resistencia r  paralelea al
condensador G, l’ver fige 4). Ia influencia primeramente mencio-
nada puede ser diesmim¥da, como se muestra en la fig. &, coneo-
tando le resistencie R a la toma 7 sobre el aﬁtatransforma.dor

de salida 5, y/o incluyendo un condenseadar C' entre la unidn

de la resistencia R y el condensador C, de modo que el ciroul-
to serie de _er_1trada. entd entonces constitufdo por los elementos

de oirouito I~C'-C. En este oaso, 12 capacidad 6 tiene menos
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influencia sobre el desfasaje de le corriente suministrade.
de yuevo & través de la resistencia R, & la inductancie I.

‘ En une realizacién préctice de esta dispo-
eicién de cirouito, I=l,3 mH, C= 100 pFs, C* fué cortocircui-
tado, T = 20 chms, r, = 25 ohms, r_ .« 100, kohms, C, = 40 pFs,
R= 58, kohma, cuando es conectada al punto 7 aabre.l/ﬁ de la
conexién del colector.

Lés doms influencias despreciades puelden ser supri-
mides sustancialmente, como se muestra en la fig. 3, incluyendo

una pequefia inductancia 8 en el circuito de base del transistor

2, teniendo dicha inductencia un velor que en el caso que se con

gldera debe ser aproximedsmente r» C

r° Cqo

Esta solicitud que corresponde & la presenteda en
Holande el 4 de Agosto de 1354, bajo el n® 189.735, 86 8002 &
los beneficios del ertioulo 51 del vigente Estetuto-Ley sobre
Propleded Industrisal.

NOTA

Los puntos de invencién p;opia ¥y nueve que gse
presentan para que sean objeto de esta Patente de Invencién en

Espaiia, por VEINTE afios, eon los sigulentes: -




19.- Una disposicidn de cirecuito gue incluye un
amplificador de transistor entre el emisor y la base del
ouel estén inecluidos conectados en serie por 1o menos un
condensador y una inductancia en la secuencis indicads, oca-
recterizada en que pare dismimir la resccién indeseada en
un amplificador, un voltaje establecldo a travéds del cirocuito
colector es devuelto a través de una resistencis conveniente-
mente propcrc;onada e un punto entre dicha inductancia y di-
cha capacidad., ; .

&?.,~ Una disposicién de circuito segin se reiyindi-
ca en el punto 12, caracterizada en gue solamente parte del K
voltaje total establecido & través del circuito colector es
suministrado de muevo a travée de dichs resistencia.

3%2,- Uns diqposicién de circuito segin se reivinw
dice en el runto le, caracterizada en gue otrc condensador
es inclufdo entre dicho punto y la inductancis,

4%,~- Una digposicién de circuito gegdn se reivin-
dica en cuelquiera de los puntos anteriores, caracterizada
en que se incluye una pequefia inductancia convenientemente
proporcionade en el circuito de base, para obtener una maeyor
dismimicién de la reacciédn. : i

52,~- Una disposicién de circuitoe. f

Tal y como se ha descrito en la memoria que amtece- §
de,representado en el dibujo que ée acompafia y con los fi-
nes que se han especificado. é

Esta Memoris consta de ciete hojas escritas a mé~ |

quina por una sola cars.

wearta, 10 AG0. 1958
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